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Традиционныесхемы включениялюминесцентныхлампрассчи-
танынаихпитаниепеременнымтокомпромышленнойчастоты. Се-
годнявсебольшеераспространениеполучает питаниеподобных
ламптокомповышеннойчастоты,чтоустраняетмиганиеиповышает
надежность запуска. Отпадает необходимость в крупногаба-
ритныхконденсаторахидросселяхнастальныхмагнитопроводах,
нередкоиздающихнеприятноегудение. Предлагаемыйвысокочас-
тотныйблокимеет небольшиеразмеры, содержит минимальное
числонамоточныхэлементов, простидоступендляповторения.

цепяхпитанияламптокомчастоты 50 Гц,
нотаккакчастотавданном случаего-
раздовыше, индуктивностьдросселя,
егоразмерыивесзначительноменьше.
КонденсаторС6 образуетцепьразогре-
ванитейнакалаламп.

Блоксобраннапечатнойплате(рис.
2) размерами100x25 мм. Конденсаторы
С1, С2, С8 — К73-17, С4 иС6 — К78-2,
оксидные— К50-35. ДросселиL1 иL2
намотанынамагнитопроводахШ4х4 из
феррита М2500НМС или М2000НМ.
ОбмоткидросселяL1 содержатпо200
витковпроводаПЭВ-2 0,1 мминамотаны
в изолированных секциях каркаса.
Половины магнитопровода этого
дросселя склеивают без зазора.
ОбмоткадросселяL2 — 220 витковпро-
водаПЭВ-2 0,22 мм. Вегомагнитопро-
воде необходим немагнитный зазор,
толщинукоторого (0,3...0,5 мм) подби-
раютэкспериментальнопонаиболееяр-
комусвечениюлампы.

Диоды VD1—VD5 можно заменить
любымидругиминатокнеменее0,5 Аи
обратноенапряжениенеменее400 В,
например, КД209А—КД209В, КД226В—
КД226Д. При этом размеры печатной
платы придется увеличить. Замена
транзисторовIRF840 возможнанаIRF830,
IRF820, но приведет к ухудшению их
теплового режима из-за большего
сопротивленияканала. ,. .

LО иНО микросхемы, управляющими
полевымитранзисторами\ /Т1 иVТ2, ав-
томатическивыдерживаютсяпаузыв1,2
мкс. Это предотвращает одновре-
менноеоткрываниетранзисторовспро-
теканиемчерезних"сквозного" тока.

Напряжение питания микросхемы
DА1 поступаетнаеевывод1 черезгася-
щийрезистор R2, причем внутренний
стабилитроннедопускаетувеличения

Схемаблока, предназначенногодля
питаниялюминесцентнойлампыОSRАМ
L13W диаметромколбы16 мм, показанана
рис. 1. Через плавкую вставку FU1 и
помехоподавляющийфильтрС2L1 сетевое
напряжениепоступаетнадиодныймост
\/01—\/04. Инвертор на микросхеме
IR2153 (ОА1) и полевых транзисторах
IRF840 (VТ1, VT2) преобразует выпрям-
ленноенапряжениевсимметричные
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Внесявблокнебольшиеизменения,
можнопитатьотнегоиболеемощные
лампы. Например, нарис. 3 показано,
какподключитьдвелампы ЛДЦ-20-2.
При этом сечение магнитопровода
дросселяL2 увеличиваютдо6x6 мм, ди-
аметрпровода— до0,4мм, ачисло
витковуменьшаютдо120. ДроссельL3
идентиченL2. Нааналогичноммагнито-
проводенаматываютидроссельL1, уве-
личивдиаметрпроводадо0,3 мм.

Емкость конденсаторов С1 и СЗ
(см. рис. 1) увеличиваютсоответственно
до0,68 и10 мкф, атранзисторы \/Т1 и
\/Т2 снабжаюттеплоотводамиплощадью
неменее40 см2. Необходимотакжеуве-
личитьдо 2 Атоксрабатыванияплавкой
вставкиFU1, авразрыводногоизсете-
вых проводов установить резистор
4,7 Оммощностьюнеменее5 Вт(напри-
мер, проволочный) дляограничениято-
казарядкиконденсатораСЗвмомент
включенияблока. •
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Рис. 2

прямоугольные импульсы. Подробную
информацию о микросхеме IR2153 и
транзисторахсерии IRF можнонайтина
сайтеихизготовителя<www.irf.соm>.

Частотаимпульсовзависитотноми-
наловэлементоввремязадающейцепи
R1С4 иврассматриваемомслучаеравна
33 кГц. Междуимпульсаминавыходах

разностипотенциаловмеждувыводами1
и 4 свыше 15,6 В. В рабочем режиме
здесь9...10 В.

Выходное напряжение инвертора по-
ступает на лампу ЕL1 через раздели-
тельный конденсатор С8 и балластный
дроссель L2. Назначение последнего
аналогичнообычным, применяемымв


